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Układ zawiera dwa 1OO-bitowe dynaasiozne re jestry prze-
suwające a szeregówya wyprowadzaniem i wprowadzaniem 
danych* Wejśoi® i wyjścia rejestrów bezpośrednio współ-
pracują z układani TTL. Układ wymaga dwóoh sygnałów ze-
garowych CP̂  i CPg służąoyoh do przesuwania i regenera-
o j i informaoji. Ponadto konieczne są zewnętrzne układy 
reeyrkulaoji danyoh. 

MCY 7506N 
Dynamiczny rejestr 
przesuwający o pojemności 
2 x 100 bitów 

LSI PMOS 
Bramka krzemowa 

Obudowa CE 84 

Schemat aplikacyjny podwójnego, 
290-bitowego rejestru przesuwnego 

Opis wyprowadzeń 

U55, U[ jq - wejścia zasilające 
CP, , C P j ~ wejścia zegarowe 
IDI, 2DI - wejścia danydi 
IDO, 2DO - wyjścia danych 
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Parametry dopuszczalne /ugs . o 7/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartość Oznaczenie 
min •ax 

°DD Jfapięoie zasilania y -25 0,5 

Napięcie na pozostałyoh 
wyprowad zeniacb 

V -25 0,5 

ioo rozpraszana w 0,5 

*anb temperatura otoczenia podczas 
pracy 

°c 0 +70 

t s t g Temperatura przechowywania °c -40 +125 
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Parametry charakterystyczne statyczne /t . . +25°c/ 

Oznaozenię Nazwa Jedn. Wartość Warunki 
pomiaru 
uwagi 

Oznaozenię Nazwa Jedn. 
min max 

Warunki 
pomiaru 
uwagi 

USS Napięcie zasilania V 4,75 5,25 

"DD Napięcie zasilania V -5,25 -4,75 

UIH Napięcie wejśoiowe w stanie 
wysokim 

V 3,5 5,3 dla 0P1, CP2 UIH Napięcie wejśoiowe w stanie 
wysokim 

V 

2,5 5,3 dla 1DI, 2DI 

UIL Napięcie wejściowe w stanie 
niskim 

V -13 -9 dla CP.,, CP2 UIL Napięcie wejściowe w stanie 
niskim 

V 

-5 0,8 dla 1DI, 2DI 

Hz Prąd upływnośoi wejść nA 500 « -18 V 
% - 0 V 
UDD . -8 V 

U0H Napięoie wyjściowe w stanie 
wysokim 

V 2,5 i 0 H - -100 M 

U0L Napięoie wyjściowe w stanie 
niskim 

7 0,4 I 0 L * 1,6 mA 

rDD Prąd zasilania fflA 17 f c - 1 MHz 
D - 0,3 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
/oboiążeniet 1 branka TTL i oałkowita pojemność oboiążenia 20 pF/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. * Wartość Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min mx 

' fC " 1 / tC Częstotliwość zegara MHz 0,001 2 

*w Szerokość Impulsu zegara ns 130 

tCB Czas opóźnienia impulsu 
zegarowego 

ns 100 

tDW Czas przygotowania dany oh 
względen narastająoego, zapisu-
jąoego zbooza zegara 

ns 100 

tDH Czas przetrzymania danyoh po 
zapisującym, narastającym 
zboczu zegara 

ns 100 

% Czas dostępu ns 100 

c x Cz Pojemność wejśoiowa P* 4 

c x 
co Pojemność wyjśoiowa •PJ 5 

x - pomiar pray f * 1 MHz 
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Zaltconft zalotności czasów* przy sterowaniu rojostrom 
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